BaSyQ

Barium Laser Systeme fur Quantencomputer

« Skalierbare Quantencomputer auf Basis von
gefangenen lonen benotigen kompakte
Lasermodule

« Barium lon als vielversprechender Kandidat

* 614 nm derzeit nur Uber Frequenzverdopplung
verfugbar

Ferdinand-Braun-Institut

* Direkte Verwertung der Laserquelle fur
ionenbasierte Quantencomputer ('38Ba*)

* Technologieplattform fur schmalbandige
Laserdioden < 630 nm

» Technologie ubertragbar auf andere Wellenlangen
(z.B. fur andere quantenphysikalische Experimente
oder Spektroskopie)

neQxt

» Skalierung von ionenbasierten Quantencomputer
auf Basis von 3%Ba*

* Hermetisches Package liefert Leistungsvorteile
auch fur andere Wellenlangen und damit auch
andere lonen

* Weitere Untersuchung der bariumbasierten
Quantencomputer

Direkte Laseremission bei 614 nm mittels Halbleiterlaser
Untersuchung der optimierten Epitaxiestruktur fur Emission bei 614 nm
Evaluieren des idealen lithographischen Designs

Bestimmung der Betriebsparameter

Hermetisches Package

Kihlung ~ 0,15nm/K
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Verstarkung
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Mauerhoff, F., Wenzel, H., Maaldorf, A., Martin, D., Paschke, K., & Trankle, G. (2024). Optimization of high
power AlGalnP laser diodes at 626 nm. Optical and Quantum Electronics, 56(3), 419.

« Weiterentwicklung und Verkauf an
Unternehmen im Umfeld von QCs auf
Basis gefangener lonen oder
Spektroskopie

* Lizenzierung der Technologie beim FBH

* Einsatz der Technologie fur andere derzeit
nicht direkt erreichbare Wellenlangen
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